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A microscopic theory for the description of quantum-transport phenomena in systems with open boundaries is proposed. We shall show that the application of the conventional Wigner-function formalism to this problem leads to unphysical results, such as injection of coherent electronic states from the contacts. To overcome such basic limitation, we propose a generalization of the standard Wigner-function formulation, able to properly describe the incoherent nature of carrier injection at the device spatial boundaries as well as the interplay between phase coherence and energy relaxation/dephasing within the device active region. The proposed theoretical scheme constitutes a quantum-mechanical derivation of the phenomenological injection model commonly employed in the simulation of open quantum devices.



On the problem of generalizing the semiconductor Bloch equations from a closed to an open system / PROIETTI ZACCARIA, R.; Rossi, Fausto. - In: PHYSICAL REVIEW. B, CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS. - ISSN 1098-0121. - 67:11(2003), pp. 113311-1-113311-4. [10.1103/PhysRevB.67.113311]





		
	




	
	
		
			
			
			
			
			
			
				
					
					
				
			
				
					
					
				
			
				
					
					
				
			
				
			
				
			
				
			
			
			
			
			
			On the problem of generalizing the semiconductor Bloch equations from a closed to an open system

			




























	
	


	
		
		
		
		
	





	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
		
		
		
		
			
			
				
				
					
					
					
					
						
						
							
							
						
					
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
		
			
			
				
				
					
					
					
					
						
							
						
						
					
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
		
		
		
		
	


PROIETTI ZACCARIA R.;ROSSI, FAUSTO

	
		
		
	



			2003

			

			
				Abstract

				A microscopic theory for the description of quantum-transport phenomena in systems with open boundaries is proposed. We shall show that the application of the conventional Wigner-function formalism to this problem leads to unphysical results, such as injection of coherent electronic states from the contacts. To overcome such basic limitation, we propose a generalization of the standard Wigner-function formulation, able to properly describe the incoherent nature of carrier injection at the device spatial boundaries as well as the interplay between phase coherence and energy relaxation/dephasing within the device active region. The proposed theoretical scheme constitutes a quantum-mechanical derivation of the phenomenological injection model commonly employed in the simulation of open quantum devices.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.

				
					Annulla
					procedi
				

			

		

	


		
		
			
				Errore

										
			

								
				
					Errore

					

				

			

		

	
	





		
	

	


	
		Powered by IRIS	-	about IRIS	-	Utilizzo dei cookie	-	Privacy	

	
		





	[image: Logo CINECA]
	
 Copyright © 2024 

